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摘要(译)

一种用于制造像素化装置（例如有源矩阵液晶显示器）的有源板的方
法，其具有由透明导电材料层（53）形成的像素电极（38）和相关的地
址线（32），通过所述透明导电材料（53）导电地址线的改进。依次沉
积透明导电层（53）和金属层（54），然后是屏蔽层（60），例如，透
明导电层（53）和金属层（54）。光致抗蚀剂被图案化成对应于所需像
素电介质和地址线的区域（67,68,69）的构造，其中这些相应区域处的
层的性质不同。这使得能够选择性地蚀刻掉与该像素电极对应的该层的
区域，从而允许在这些区域处的金属被选择性地去除，同时在地址线处
留下金属。该方法简化了具有改进的地址线导电性的低掩模安装TFT有
源板的生产。
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